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	上证智选科创板半导体30指数编制方案
	一、指数名称和代码
	指数名称：上证智选科创板半导体30指数
	指数简称：智选科创半导
	英文名称：SSE STAR Semiconductor 30 Custom Index
	英文简称：STAR Semiconductor Custom
	指数代码：950103
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	四、指数计算


